Dersin Adi-Kodu: iLT 515
YARIILETKEN MATERYALLERIN

Programin Adi:

TEKNOLOJiSi VE UYGULAMALARI 1 lleri Teknolojiler A.D.
Egitim ve Ogretim Yontemleri Krediler
Yariyill KTS
Teori] Uyg.| Lab. Proje Odev | Diger | Toplam | Kredi Kredisi
1 42 36 50 60 188 3 7.5
Ders Dili Tiirkce
Zorunlu / Secmeli
Sec¢meli ¢
On sartlar Yok
Dersin Yariiletken tipleri , p-n , n-p-n ve p-n-p eklemler, Yariiletken kristal yapilari,
I¢erigi Kristal yap1 kusurlari, Yariiletken kristaller ve ince filmlerin bilylime

mekanizmalari, Yariiletken kristallerin ve ince filmlerin biiyiitiilme yontemleri,
Yariiletken malzemelerin tavlanmasi, Vakum pompalarinin ¢alisma prensipleri ve
uygulamalari, Vakum evaporasyon sistemlerinde kontak yapma islemleri,
Asindirma, kimyasal ve kuru agindirma. Yariiletken kristallerin ve yapilarin
kristallik kusurlarinin kimyasal agindirma ydntemiyle belirtilip metalografik
mikroskopta incelenmesi.

Dersin Amaci

Yariiletken materyallerin teknolojisi, tek kristal ve epitaksiyel yariiletken
nanoyapilarinin bityiitiilme methodlari, magnetron spatering ve vakum
buharlagtirma ile metal ve oksit kaplama ve tavlama hakkinda teorik bilgi
vermek ve pratik yapabilmelerini saglamak.

Ogrenme Nanoboyutlu yariiletken materyal teknolojisinin temelleri hakkinda bilgi
Ciktilar: ve olusturmak. Dersler, kimyasal islemler ve bu iglemlerinin sonucunun
Yeterlilikler gbzlenmesini igeren laboratuar uygulamalari ile desteklenmistir.
Ders Kitabi -“ The Growth of Single Crystals”, R.A. Laudise, Prentice- Hall, Inc, , 1970
ve/veya - “Crystal Growth Mechanisms: Energetics, Kinetics and Transport”,
Kaynaklar - R.L. Parker, National Bureau of Standards, Washington D.C. 1970
-Crystal Technology, W.L. Bond, John&Wiley, NY, 1980
-“MBE and Heterostructures”, Leroy L. Chang, Klaus Ploog.Dordrecht, 1985
-“The Technology and Physics of Molecular Beam Epitaxy”, A.Y. Cho
-MBE: Fundamentals and Current Status, M.A. Herman, H.Sitter, Berlin, 1996
-Physics Of Semiconductor Devices, S.M. Sze, Wiley-Interscience, 2002
-Katihal Fizigi, J.R. Hook, H.E. Hall, John Wiley & Sons, 1998
-Etching of Crystals, K. Sangwal, Elsevier, 1987
Degerlendirme
Olgiitleri Varsa (X) | Yiizde
olarak (%)
isaretleyiniz
Ara Smavlar X 20
Kisa Simavlar
Odevler X 20
Projeler
Donem Odevi
Laboratuar
Diger X 10
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Sorumlular:

Hafta Konular

1 Yariiletken Tipleri

2 p-n, n-p-n ve p-n-p eklemler,

3 Yariiletken kristal yapilar

4 Kristal Yap1 Kusurlari

5 Yariiletken Kristallerin ve ince Filmlerin Biiyiitiilme mekanizmalart

6 Yariiletken tek kristallerin biiyiitiilme yontemleri

7 Ince Filmlerin tek katmanli ve ok katmanli nanoyapilarin biiyiitiilme yontemleri
8 Vakum Pompalarinin Calisma Prensipleri ve Uygulamalari

9 Yariiletken Malzemelerin Tavlanmasi

10 Vakum Evaporasyon Sistemlerinde Kontak Yapma Islemleri

11 Magnetron Spatering( Piiskiirtme) yontemiyle kaplama islemleri.

12 Kimyasal ve Kuru Asindirma Y6ntemleri

13 Yariiletken Nanoyapilarin kimyasal Asindirma islemleri.

14 Metalografik Mikroskopta Yap1 Kusurlarinin Gériintiilenmesi ve Incelenmesi




